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Уровень образования: высшее образование - магистратура 
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Рабочая программа практики 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 
 

 
Блок: Блок 2 «Практики» 

Часть образовательной программы:  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Индекс практики по учебному плану: Б2.Ч.01 

Трудоемкость в зачетных единицах: 
семестр 3 - 7  

семестр 4 - 15  

всего - 22  

Часов (всего) по учебному плану: 792 

Контактная работа по практике 
семестр 3 - 3,5 часа 

семестр 4 - 7,5 часа 

всего - 11 часов 

Иные формы работы по практике 
семестр 3 - 248 часов 

семестр 4 - 532 часа 

всего - 780 часов 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой 

семестр 3 - 0,5 часа 

семестр 4 - 0,5 часа 

всего - 1 час 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики – знакомство с деятельностью профилирующей кафедры института радиотехники и электроники (кафедры 

электроники и наноэлектроники). 

Задачи практики: 
               - изучить основные виды расчетных задач и задач оптимизации; 

               - изучить постановку задач и последовательность их решения при разработке устройства электроники и наноэлектроники; 

               - освоить решение этих расчетных задач и задач оптимизации с применением методов математического моделирования.. 

 

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций: 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Запланированные результаты обучения 

ПК-1 Способен участвовать в 

проектировании 

полупроводниковых приборов и / 

или интегральных схем 

ИД-1ПК-1 Демонстрирует знание 

принципов работы, физических и 

математических моделей основных 

полупроводниковых приборов в 

соответствующих областях 

электроники 

знать: 

- тенденции и перспективы развития в области 

электроники, а также смежных областей науки и 

техники; 

- методы расчета, проектирования, 

конструирования и модернизации электронной 

компонентной базы с использованием систем 

автоматизированного проектирования и 

компьютерных средств. 

ИД-2ПК-1 Демонстрирует знание 

методов контроля производства и 

исследования полупроводниковых 

структур 

знать: 

- методы синтеза и исследования моделей. 

ИД-3ПК-1 Использует средства 

автоматизации схемотехнического 

проектирования в процессе 

проектирования СФ-блоков цифровых 

интегральных схем 

знать: 

- основное современное программное 

обеспечение (среды моделирования) для 

симуляции процессов в электрических сетях и 

цепях. 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Запланированные результаты обучения 

уметь: 

- пользоваться средствами численного 

моделирования устройств электронной техники. 

ИД-4ПК-1 Использует топологические 

системы автоматизированного 

проектирования цифровых 

интегральных схем 

уметь: 

- осуществлять выбор наиболее оптимальных 

прикладных программных пакетов для решения 

соответствующих задач научной и 

образовательной деятельности. 
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2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО  

Практика относится к части - "Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений", блока - "Практики", основной профессиональной образовательной программы 

(далее – образовательной программы) магистратуры «Твердотельная микро- и 

наноэлектроника» направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика проводится в 3 и 4 семестрах. 

По способу проведения практика может относиться к стационарной и (или) выездной, 

что определяется местом ее прохождения. 

Практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по направленности 

(профилю) образовательной программы (далее – профильная организация), и (или) 

непосредственно в структурном подразделении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – МЭИ). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов место прохождения 

практики учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, состояние здоровья и требования по доступности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 22 зачетных единиц, 792 

академических часов. 
 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, ак. часов 

Контактная 

работа 

Иная форма 

работы  

                     Семестр 3 

1 Подготовительный этап 2 0 

1.1 Инструктаж по программе научно-

исследовательской практики, подготовке отчета и 

процедуре защиты (на кафедре) 

2 - 

2 Рабочий этап 1,5 220,5 

2.1 Знакомство с базой научно-исследовательской 

практики 

1 30 

2.2 Сбор, обработка и систематизации литературного 

материала 

- 100 

2.3 Выполнение индивидуального задания 0,5 90,5 

3 Отчетный этап (первая часть) 0 10 

3.1 Подготовка отчёта к защите, защита работы - 10 

4 Формы контроля 0,5 17,5 

4.1 Зачет с оценкой 0,5 17,5 

                      Итого за 3 семестр:                    4 248 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, ак. часов 

Контактная 

работа 

Иная форма 

работы  

                     Семестр 4 

5 Подготовительный этап 1 0 

5.1 Повторный инструктаж по программе научно-

исследовательской практики, подготовке отчета и 

процедуре защиты (на кафедре) 

1 - 

6 Рабочий этап 6,5 504,5 

6.1 Сбор, обработка и систематизации литературного 

материала 

- 200 

6.2 Выполнение индивидуального задания 6,5 304,5 

7 Отчетный этап (вторая часть) 0 10 

7.1 Подготовка отчёта к защите, защита работы - 10 

8 Формы контроля 0,5 17,5 

8.1 Зачет с оценкой 0,5 17,5 

                      Итого за 4 семестр:                    8 532 

                    Всего:                  12 780 

5. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

1. Ознакомиться с областями и направлениями научно-исследовательских, проводимых на 

кафедре в настоящее время. Уяснить основные типовые расчетные задачи, которые 

решаются при разработке или исследовании устройств электроники и наноэлектроники. 

2. Изучить: 

 • типовые расчетные задачи и задачи оптимизации, их место в процессе разработки 

законченного устройства электроники и наноэлектроники;  

 • математические основы решения типовых расчетных задач и задач оптимизации;  

 • методы решения типовых задач, их достоинства и недостатки, требования к результатам. 

3. Выполнить задания руководителя практики по решению поставленных задач 

(индивидуально или в группе). 

4. По результатам научно-исследовательской практики составить индивидуальный отчет по 

практике. Отчет должен содержать отчет о проделанной работе, изученной информации и 

проведенных расчетах и экспериментах. Должны быть сделаны выводы об эффективности 

использованных методов решения поставленных задач. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период 

практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики. 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма промежуточной аттестации в 3 семестре: зачет с оценкой 
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Зачет с оценкой в форме защиты отчета с представлением отчета и презентации на 

бумажном носителе и/или в электронном виде. 

К защите отчета допускаются обучающиеся, получившие положительную оценку по 

каждому пункту текущего контроля по практике. 

На защите отчета по результатам прохождения практики обучающемуся задаются вопросы 

по представленному отчету и презентации. 

По результатам практики выставляется: 

– оценка 5 («отлично») - Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы 

даны верно, четко сформулированные особенности практических решений; 

– оценка 4 («хорошо») - Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство 

ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки; 

– оценка 3 («удовлетворительно») - Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. 

Основная часть задания выполнена верно.; 

– оценка 2 («неудовлетворительно») - Работа не выполнена или выполнена 

преимущественно неправильно. 

 

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для 

студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и зачетной составляющих.              

 

Форма промежуточной аттестации в 4 семестре: зачет с оценкой 

Зачет с оценкой в форме защиты отчета с представлением отчета и презентации на 

бумажном носителе и/или в электронном виде. 

К защите отчета допускаются обучающиеся, получившие положительную оценку по 

каждому пункту текущего контроля по практике. 

На защите отчета по результатам прохождения практики обучающемуся задаются вопросы 

по представленному отчету и презентации. 

По результатам практики выставляется: 

– оценка 5 («отлично») - Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы 

даны верно, четко сформулированные особенности практических решений; 

– оценка 4 («хорошо») - Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство 

ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки; 

– оценка 3 («удовлетворительно») - Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. 

Основная часть задания выполнена верно.; 

– оценка 2 («неудовлетворительно») - Работа не выполнена или выполнена 

преимущественно неправильно. 

 

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для 

студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и зачетной составляющих.              

 

В приложение к диплому выносится оценка за 4 семестр. 

Примечание: оценочные материалы по практике приведены в фонде оценочных 

материалов ОПОП. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

Архив и научно-техническая библиотека профильной организации. 

Материалы, полученные во время прохождения практики. 

При прохождении практики в МЭИ – НТБ МЭИ и электронные библиотечные системы. 
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7.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
1. Office / Российский пакет офисных программ 

2. Windows / Операционная система семейства Linux 

 

7.2 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы: 
1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/ 

4. База данных ВИНИТИ online - http://www.viniti.ru/ 

5. База данных журналов издательства Elsevier - https://www.sciencedirect.com/ 

6. Электронные ресурсы издательства Springer  - https://link.springer.com/ 

7. База данных Web of Science - http://webofscience.com/  

8. База данных Scopus - http://www.scopus.com 

9. Национальная электронная библиотека - https://rusneb.ru/ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Профильная организация и (или) структурное подразделение МЭИ. 

Плановые характеристики помещений указаны в таблице. 

Тип помещения Номер аудитории, 

наименование 

Оснащение  

Учебные аудитории 

для проведения 

лекционных занятий и 

текущего контроля 

К-102а, Учебная 

аудитория 

телевизор, парта, стул, кондиционер, 

электрические розетки, доска меловая, 

ноутбук 

Учебные аудитории 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

К-102а, Учебная 

аудитория 

телевизор, парта, стул, кондиционер, 

электрические розетки, доска меловая, 

ноутбук 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

К-105/1, 

Компьютерный 

класс 

компьютер персональный, стол 

компьютерный, стол, доска меловая, 

светильник потолочный, электрические 

розетки, стул, кондиционер, стол для 

оргтехники, мультимедийный проектор 

Помещения для 

консультирования 

К-109/1, Кабинет 

сотрудников каф. 

"ЭиН" 

стол для совещаний, стол для работы с 

документами, стол письменный, кресло 

рабочее, стул, электрические розетки, сетевая 

розетка, документы, компьютер 

персональный, многофункциональный центр, 

оборудование для эксперементов, доска 

меловая, книги, учебники, пособия, 

светильник потолочный с диодными 

лампами, шкаф для документов, шкаф для 

одежды, компьютерная сеть с выходом в 

Интернет, рабочее место сотрудника 
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Приложение А 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

3 семестр              

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 
 

КМ-1 Получение задания на практику 

КМ-2 Равномерность работы в течение практики 

КМ-3 Полнота и целостность выполнения задания на практику 

КМ-4 Степень самостоятельности при выполнении работы 

КМ-5 Качество оформления отчетной документации 

 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

               Трудоемкость практики - 7 з.е.              

Раздел дисциплины 

Веса контрольных мероприятий, % 

Индекс КМ: КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 
КМ-

5 

Срок КМ: 2 8 16 16 16 

Текущий контроль прохождения практики + + + + + 

Вес КМ: 10 30 30 20 10 

4 семестр              

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 
 

КМ-6 Получение задания на практику 

КМ-7 Равномерность работы в течение практики 

КМ-8 Полнота и целостность выполнения задания на практику 

КМ-9 Степень самостоятельности при выполнении работы 

КМ-

10 

Качество оформления отчетной документации 

 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

               Трудоемкость практики - 15 з.е.              

Раздел дисциплины 

Веса контрольных мероприятий, % 

Индекс КМ: КМ-6 КМ-7 КМ-8 КМ-9 
КМ-

10 

Срок КМ: 2 8 16 16 16 

Текущий контроль прохождения практики + + + + + 

Вес КМ: 10 30 30 20 10 

 


